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Biocapteurs a réseaux de micro-électrodes isolées sur semiconducteur actif
— Lignes Symeétriques Coplanaires a Substrat Multicouche — ERRATA

Chapitre |1
ERRATA

4.2. Section multi-espace :
4.2.1.Analyse conforme & transformations asymptotiques

Sur film fin dénoté ‘0’, les approximations asymptotiques et leur

T

SCSR_ ~
In(4v2)+ iz Ay /T
Z
AID

°CSR* ~ iexp(—%ﬂ-Ag/T)
a —-r/2
< ——
In(2¢)

critére de calculabilité sont les suivants (voir annexe) :

€g-11.30

SA.In(4)

T

0 +

wCSR™ ~

JCSR ~ CSR"-{CSR*

La table-11.0.1 énumere les seuils d’épaisseurs fines.

Précision : . .
Support / Critére Demi | Simple | Double
fin T /Ap <| 15 9% 4%

table-11.0.1 — Multi-espace : seuils de fiabilité du calcul selon la
tolérance-machine & (resp. 10, 107 ou 10™° en 16, 32 ou 64 bits), en

monocouche fine

4.2.2.Propriétés et cartographie
4.2.3.Validations numériques (éléments finis)
Voir publication, en cours de soumission au 2019-01-16.
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ANNEXES

VI. Section multi-espace

B. Equations-limites :

En utilisant la définition de 77 = K(.k)/K(;k')=%1A /T et sa
limite & °k — 1, on développe :
+k 1

A
H 0

ou encore °k = tanh{n -Ae,D}
avec n=rml(4T), Ap =A,+A° et AS =[A, —In(2)/n].
Le pole °w; se réécrit alors avec un terme In(2) additionnel :
w, = tanh(¥ 7 A, /T) mais *w, =1/ °k = coth{n -Ae,D}. ég-11.57
Avec ce qui précede, on corrige le développement en transverse :

1-tanh?(nA%,)
1-[tanh(nA%, ) tanh(A, )|
1
cosh? (A%, ) — [sinh(nA%, ) tanh(nA )

k= tanh(nAc)\/

=tanh(nA ) \/

= tanh(yA ) fL+sinh 2 (A%, )L —tanh (A ) |
= tanh(nA ){1+Sinh ? (A% )/COSh ? (A )}_%

= tanh(nA ){H [tanh(7A ) cosh(nA?, ) +sinh(nA%, )| }
S exp(-nns) = expl-nA , +In(2)]
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D’ou les asymptotes modulaires correctes :

O = tanh %%A,D—ln(z)] -1
T
o+ k= tanh E%AC] —1 &g-
T—->0: 11.58
°k = tanh %%chtanh(%%/\m —In(2)] 1

szz-exp(—%%/\gj -0

De méme pour le module radial, ou toujours n =z /(4T) :
®k = 1+ [tanh(nA ) — tanh(nA%, ) |/tanh(A°, )

1+ k . .

o = ~1+2tnh(A;) [Jranh(nA%, )~ tanh(nA )]

y

= 2cosh? (7A . )[L+ tanh(A , ) tanh(nA?, )] -1
— Lexp(2nA i+ tanh(ra,)]

avant de conclure sur I’ég-11.30 corrigeée :
A In(4)
T Vid

T —0:| ’CSR ~ 2 A +l In(2)+In| 1+tanh ZA 30-11.59
oy = — 2t o éq-Il.

0 +
o CSR ™~

°CSR ™~ d
In(4v2)+ iz A /T
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La soustraction de la premiére a la seconde équation permet encore de
dériver plus-avant :

'CSR" ~ = fin(2) - InfL+ tann(3 - A% /7))
T

1 T e |11 T 21n(2)
- ;In{1+ exp(—?%/\g ﬂ =;In{1+ exp(—?%/\g].e

. 4 . _
soit [JCSR™ ~ ;exp(—%ﬂ -A, /T)|en fonction du Aq initial.

C. Calculabilité des modules :

En limite film-fin, le module transverse complémentaire tend vers
I’unité comme les autres modules (ég-11.58) mais la difficulté du
calcul concerne d’abord le module transverse complémentaire :

k' = k> k>k . Dans le pire cas oll Ay > Ap, ceci se produit au

seuil suivant :

. (o T -7 )
T—0: (%k<y28) o T S G

L’expérience montre néanmoins que la précision du calcul peut étre
affectée a proximité de ce seuil. Une marge d’un ou deux LSB pour le
bruit de calcul améliore la situation, soit un facteur 2 ou 4 sur & — voir
Chapitre 1 § 1.2.1.
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